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Information

D818A, D818 B, D818 W, 1/86
D 818G, D818 D,D 818 E

Herstellerland: UdSSR

Ubersetzung, bearb.

Allgemeines

Die Silizium-Referenzelemente D 818 A - D 818 E sind fiir allgemeinen
Einsatz vorgesehen.

Sie sind im hermetisch verschlossenen MetallgehHuse untergebracht.
Die Masse eines Referenzelementes betrigt maximal 1 Ze

Eetriabsbedi_ngEEen

Unmgebungs temperatur t_ . = =60 °C bis +100 °C
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Grenzwerte

Einheit

Kenngrofen Kurz- Wert MeBbedingungen

zeichen

o

meximaeler I, max 33 ik tomb ==60 ... +50 “C
Z=Strom ¢ = 100 °c 1

— 14 :i amb — PO |
minimaler 3 = =60 ... +100 "C|
Z=Strom Zmin amb
Gesamtver=- P 300 mW t ==60 ... +50 °C
lustleistung tot amb :

100 mW tlmh = 100 “°C
Elektrische Kennwerte
KenngrtBen | Kurz=- Werte ig- MeBSbedingungen
zei- [Taias | D818B |DB18W DB1BG  DBIBD DBI1BE o'
chen

Z=-Spannung U, |[9-10,8 | 7,29 7,65=10,35 v I,=10 mA
DL B % 2 2 Dhm | I,=10 mA
Widerstand
7=-Span=- o gt % I,=10 mA
nungstole=- d‘UZ +20 0 2 Z
ranz
Temperatur- -4 1 . -4| + -4 +c210" tox10~?| £1x10™7| I,=10 mA
coeffi- TKUz 2x10 2x10 1x10 5x1
zient der
7, =5 paEnnung




1/86 3 D 818 Ay ose

Die folgenden Kurvendarstellungen sind typische VerlEufe und tragen
nur informativen Charskter. |

Durch die Ziffern 1 und 3 und die mtgliche Streubreite auf der Basis
von 95 % der Bauelemente dargestellt.
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Bild 2: Durchbruchkennlinie des Bild 3t Durchbruchkennlinie des
Referenzelementes o Raferenzelamantsﬂ D 818 A
D B18 A bei tamb = 30 “C bei tamb = =60 “C
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Bild 4: Durchbruchkennlinie des Referenz-
j elementes D 818 A bei tgmp = 100 °C
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Bild 5t Durchbruchkennlinie
des Referenzelementes =
D 818 B bei tnmb = 30 °C
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Bild 63 Durchbruchkennlinie des
Referenzelementes o
D B18 B bei t!mb = 100 “°C
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Durchbruchkennlinie des
Rufurcnzilamnntsa D 818 B
bei tamb = =60 “C
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Bild 8: Durchbruchkennlinie des
Referenzelementes D B18 W

bei tamh = 30
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Bild 10: Durchbruchkennlinie des
Referenzelement
bei tﬂmb = =60
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Bild 9; Durchbruchkennlinie

des Referenzelementes
D 818 W bei

o
tamb = 100 “¢
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Bild 11: Durchbruchkenn-
linie des Refe-
renzelementes
D 818 G bei

tamb = 30 %
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Bild 121 Durchbrdnhkannlgnie des Referenzelementes D B18 G
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des Referenzelementes Referenzelementes b
D B18 D bea D 818 D bei tnmb = =60 “C
tamb = 30 7C



1'(56 T D 818 Ay oee

t{; 92 88 0 Lﬁ? 2 & 0
R 2|3 v |1 23
1 K3 W\
1 -5
N ( _ K ]
'.'\ 10 |
I y
Lima | [\I’ 15
Bild 16: Durchbruchkennlinie ﬂ
des Referenzelemen- B 1120
'ta-a D B}gonagui ﬂ >
amb \} [ [5s
N
—30
\ )
Y 2 &80 LimA
v 17 bs NIl *
L\ﬁ -5 Bild 17: Durchbruchkennlinie des
K:}\ gag:gagzglgmantaa
e
—— 1 '_'?G tﬂmtﬂ = -EG GG

U,

rﬂ 25

U |
\ﬂ
30
Bild 18: Durchbruchkennlinie des Referenz=
J elementes D 818 E bei

Lima tqa = 30 °C
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Bild 19: Durchbruchkennlinie des Referenz-
elementes DOE1E E bei
J tﬂmh = 100 °C
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Bild 22: Abhéingigkeit des Temperaturkoeffizienten der
Z-Spannung des Referenzelementes D 818 A vom

Z=Strom
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Bild 23: Abhtingigkeit des Temperaturkoeffizienten der

Z=Spannung des Referenzelementes D 818 B vom
-Strom
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- Bild 2431 AbhEngigkeit des Temperaturkoeffizienten der
i—Spnnnung des Referenzelementes D 818 V vom
-Strom
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Bild 25: Abhéngigkeit des Temperaturkoeffizienten der

Z-Spannung des Heferenzelementes D 818 G vom
Z=Strom
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Bild 26: AbhEngigkeit des Temperaturkoeffizienten der

Z-Spannung des Referenzelementes D 818 D vom
Z-Strom
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Bild 27: AbhEngigkeit des Tempersturkoeffizienten der

Z-Spannung des Referenzelementes D 818 E vom
Z=Strom

Anwendungs- und Betriebshinweise

Des Loten der Anschliisse ist in einer Entfernung von mindestens
2 mm vom Geh#use zuldssig.

Das Biegen der Anschliisse ist in einer Entfernung von mindestens

¢ mm vom Geh#use mit einem Biegeradius von mindestens 1,5 mm zu-
léssig.

Beim Einsatz als Spannungsstabilisator ist das Referenzelement ent-
gegengesetzt zu der auf ihrem Gehduse engegebenen Polaritit zu polen.
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